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ｔｈｅｌａｔｃｈｉｎｇｍｏｄｅ．ＰＭ１ＰＭ２ａｒｅｔｕｒｎｅｄｏｆｆ牷ｈｅｎｃｅ牞
ｔｈｅｒｅｉｓａｌａｒｇｅＲＣｔｉｍｅｃｏｎｓｔａｎｔ．Ｍｅａｎｗｈｉｌｅ牞ＭＮ１ａｎｄ
ＭＮ２ｈｏｌｄｔｈｅｌａｓｔｓａｍｐｌｅｄｄａｔａ．Ｉｎｔｈｉｓｍｏｄｅ牞ｔｈｅｃｕｒ
ｒｅｎｔｏｆｔｈｅｌａｔｃｈａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｓｚｅｒｏ牞ｔｈｕｓｌｅａｄｉｎｇｔｏｔｈｅ
ｒｅｄｕｃｔｉｏｎｉｎｐｏｗｅｒｄｉｓｓｉｐａｔｉｏｎ．

ＡｎｏｔｈｅｒｗａｙｔｏｒｅｄｕｃｅｔｈｅｐｏｗｅｒｉｎｔｈｉｓＤＥＭＵＸ
ｉｓｔｏｕｔｉｌｉｚｅｄｙｎａｍｉｃＣＭＯＳｌｏｇｉｃ犤７犦ｉｎｔｈｅｌｏｗｓｐｅｅｄ
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ｉｎｇｉｔｓｈｉｇｈｅｒｓｐｅｅｄｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｖｅｒｔｈｅｓｔａｔｉｃｏｎｅ．
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ｔｅｎｔｉａｌｏｆｔｈｅｈｉｇｈｓｐｅｅｄＤＥＭＵＸ牞ａｎｄｔｈｅＣＭＯＳｓｔａｔ
ｉｃｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙｃｉｒｃｕｉｔｉｎｖｅｒｔｅｒｓａｍｐｌｉｆｙｔｈｅｏｕｔｐｕｔ
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一种低功耗的１０Ｇｂｉｔ／ｓＣＭＯＳ１∶４分接器
蒋俊洁　 冯　军　 李有慧　 胡庆生　 熊明珍

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京２１００９６）

摘要：采用ＴＳＭＣ０１８μｍＣＭＯＳ工艺实现了一种应用于光纤通信系统ＳＤＨＳＴＭ６４的１０Ｇｂｉｔ／ｓ
１∶４分接器，整个系统采用树型结构，由１个高速１∶２分接器、２个低速１∶２分接器、分频器以及数据和
时钟输入输出缓冲组成．为达到优化性能、降低功耗的目标，其中高速分接部分和５ＧＨｚ１∶２分频器
都采用共栅结构、单时钟输入的锁存器；而低速分接部分则由动态ＣＭＯＳ逻辑实现．通过在片晶圆测
试，该芯片在输入１０Ｇｂｉｔ／ｓ、长度为２３１－１的伪随机码流时工作性能良好，电源电压１８Ｖ，功耗仅为
１００ｍＷ．芯片面积为０６５ｍｍ×０７５ｍｍ．
关键词：光纤通信；ＣＭＯＳ；分接器；低功耗
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